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I sistemi solari termici util
radiazione solare per prod

I piu diffusi sono composti
componenti di base:

*Collettore solare: superfici
assorbe la luce e la trosfor




Evacuated-Tube Collector

Outer glass tube

Absarbingcaating  “‘qanneriti’’ con riv

Evacuated tuba Inner glass ¢ s_ o
Fluid tubes selettivi che assor
Glazing —— — Copper sheet

Eacwmtedspace  JUCE MA emettono
calore come infra
in cui scorre il flu
scaldare, sono ins
camera a vuoto a
perdite per conve
conduzione.

Possono operare,
speciali, fino a 18

Selective Coating

Piu costosi della tecnologia convenzi
piu efficienti (minori perdite) e raggi
temperature piu alte che, oltre al

Outer Tube

Inner Tube

Wiy apricus-solarcom



accumulo in contenitori termicame

La dimensione del contenitore e il s
304 98 Stainless Steel isolamento determinano la percent

Argon Welded Tank utilizzo del calore ricavato dal colle

-

" Maggiore ¢ la temperatura del fluid
¢ I’energia accumulata ma allo stess

sono maggiori le perdite termiche.

I’efficienza complessiva del sistems
tanto maggiore quanto minore ¢ la
temperatura a cui opera ’impianto

] riscaldamento.
ributo del 20% sulle spese di riscaldamento € necessz?
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energia elettrica.

couble ayer La potenza tipica inviata
coating > ' = =0 sulla terra ¢ di 1000 W/
' 15-16 % puo essere conv
energie elettrica utile

rear contact
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ste metalliche
ifluide vengono
ampate, e poi
te, sul fronte e
ro della fettaper
pare i contatti
>ttrici.

Con opportuni processi
chimici la superficie del
silicio viene resa rugosa
per ridurre la riflettivita

E——

In un altro forno
(LPCVD) viene
depositato uno
strato di nitruro di
silicio per ridurre
ulteriormente la

Un trattamento in
forno a 650 C in
atmosfera di fosforo

“droga” la superficie
rendendola ricca di
lacune. Creazione del




Fornace ad arco
Si0,+2C—Si+2CO0,

eazione con H, (1200 °C)  Distillazione
SiCl; + H, — Si + 3HC1  (200-400 °C)




nergia solare fotovoltaica (i pannelli piani) fornire una
“pulita” per soddisfare il fabbisogno di energia?




Assemblaggio

della cella

I1 costo finale del sistema é di 5..6 €/W

psto del materiale di partenza e della lavorazione no
una riduzione dei costi




la capacita produttiva delle celle.

nto la capacita produttiva si aggira sui 1800 MW/an

so di raffinazione del silicio ¢ complesso e costoso e Iz
’ eccede in questo momento la richiesta.

tuazione non potra essere variata fino attorno al 20

on farm (principalmente nel far-east e USA) entrers

ssariamente un aumento della disponibilita del silici
osto.







Raffreddamento
per la
coproduzione di
acqua calda

P
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Inseguimento-per
S===seguire il sole

ad elevata
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E attualmente in funzione,
presso I’Universita degli
Studi di Ferrara, un
prototipo di concentratore
solare per produzione di
energia elettrica e termica a
bassa temperatura.

Il necessario inseguimento
solare assicura una
produzione di energia del
30% superiore rispetto a u
sistema piano avente stessa
area con i maggiori
vantaggi nel periodo













ri, per unita di potenza, rispetto al fotovoltaico pianc
incrementare ulteriormente il rendimento.

ergia prodotta a parita di potenza rispetto ai pannel
segumento solare).

di silicio e quindi insensibilita alla rigidita dell’offert

oduzione di massa (stampi, motori, supporti, vetrer
ni e diffuse)

ilita di installazione
modifica delle dimensioni e, quindi, della potenza.




Sistemi1 piani

Sistemi a

6

Alta

1€ energetica

1300 KWh/Anno

Limitata da
disponibilita di silicio

Nessun limite

Installazioni
domestiche

Centrali energe
coproduzione ¢
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ta degli Studi di Ferrara, con la partecipaz
tners privati, ha fondato uno spin-off per 1

» e commercializzazione di sistemi fotovolt:
ione.

societa, Cpower s.r.l., ¢ attualmente impe
D di ricerca industriale e prevede di propor
10 i primi sistemi completi sul mercato.




